












专利名称(译) 电极结构和OLED显示屏
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优先权 201410350583.0 2014-07-22 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本公开的实施例涉及电极结构和OLED显示器。电极结构包括第一电极
层，第二电极层和第三电极层。第一电极层包括Ti层，Ti合金层，Zr层和
Zr合金层中的至少一层。第二电极层形成在第一电极层上。第三电极层
形成在第二电极层上，并包括Ti层，Ti合金层，Zr层和Zr合金层中的至少
一层。本发明节省了大量稀有金属铟，有助于降低OLED显示器的制造成
本。同时，在第一和第三电极层处不易于分层，破裂，剥落等，因此由
于具有良好耐腐蚀性的Ti，Ti合金，Zr或Zr合金而减少了光散射。
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